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一、考察目标
模拟电子技术基础
（1）模拟电子技术中常用基本电路的组成，工作特性和应用场合；模拟电子技术的基本概念、原理。
(2)  能够识别典型的常用基本模拟电路结构并能分析其工作特性，能计算有关静态和动态参数；能对有关的元器件进行选取，能根据需求进行适当的电路调整。
(3) 能基于模拟电子技术基本理论与原理，分析和解释给定模拟电子系统（典型的常用基本模拟电路模块基于某种功能的组合）的工作原理、功能、特点。
（4）能够运用模拟电子技术基本知识判断、表达模拟电子技术问题，根据所学模拟电子技术基本理论与原理，实现基本功能单元模块的设计。
数字电子技术基础
（1）基本数制、码制间的转换及逻辑函数的转换和简化；从典型逻辑问题描述中抽象出其逻辑表达式；分析典型TTL与CMOS逻辑门电路的逻辑功能以及相关的工程应用问题。
（2）给定逻辑功能，能够完成基于SSI和MSI的典型组合逻辑电路、时序逻辑电路的设计；给出典型组合逻辑电路、时序逻辑电路，能够分析其实现的逻辑功能。具有一定的读图能力和组成典型逻辑电路的能力，初步具有设计、安装、调试电子电路，排除常见故障的能力。
（3）能够完成施密特、单稳态、多谐振荡器等典型电路的分析与设计，具有在工程实践中定量分析计算（包括合理的近似）基本电路性能指标的能力。
（4）能够用VHDL语言完成典型数字电路的硬件描述，能运用RAM、ROM及低密度PLD等器件完成典型组合逻辑及时序逻辑电路的分析与设计，能正确地应用这些知识以及科学的思维方法解决实际问题。
二、考试主要内容
1. 模拟和数字电子技术的基本概念、原理。
2.常用基本模拟电路结构与原理分析，计算有关静态和动态参数；能对有关的元器件进行选取，能根据需求进行适当的电路调整。
3.根据实际功能要求，进行基本功能单元模块的设计。
4. 从典型逻辑问题描述中抽象出其逻辑表达式；分析典型TTL与CMOS逻辑门电路的逻辑功能以及相关的工程应用问题。
5. 基于SSI和MSI的典型组合逻辑电路、时序逻辑电路的分析、设计。
6.施密特、单稳态、多谐振荡器等典型电路的分析与设计及应用。
7.VHDL语言完成典型数字电路的硬件描述，RAM、ROM及低密度PLD等器件的典型组合逻辑及时序逻辑电路的分析与设计。
三、考试形式及试卷结构
考试试题形式包括填空、画波形、分析计算、设计等。
模拟电子技术基础占70分，数字电子技术基础占80分。


